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(71)  POLITECHNIKA S'LASKA, Gliwice
(72) JANICKI DAMIAN; CWIEK JANUSZ;
MACEK MAGDALENA; WALICZEK WERONIKA

(54) Sposéb wytwarzania proszku z nanorurkami
weglowymi do strumieniowego wprowadzania
nanorurek weglowych do jeziorka ciektego
metalu w spawalniczych procesach stopowania
powierzchniowego materiatdw metalowych

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposdb wytwarzania proszku
z nanorurkami weglowymi do strumieniowego wprowadzania
nanorurek weglowych do jeziorka ciektego metalu w spawal-
niczych procesach stopowania powierzchniowego materiatéw
metalowych. Sposéb polega na tym, ze nanorurki weglowe faczy
sie w czastki o granulacji kilkudziesieciu mikrometréw za pomoca
krzemianu sodu (Na,SiO;) jako substancji taczacej (lepiszcza), przy
czym nanorurki weglowe miesza sie mechanicznie z wodnym (na-
syconym) roztworem krzemianu sodu NaSiO;, nastepnie mieszani-
ne poddaje sie homogenizacji ultradZzwiekowej po czym suszy sie
i poddaje sie zmieleniu, oraz przesianiu w celu uzyskania wyma-
ganej granulacji czastek proszku. Uzyskany w ten sposdb proszek
charakteryzuje sie jednorodnym rozktadem nanorurek w objetosci
poszczegdlnych czastek proszku. Ponadto, sposdb wytwarzania
proszku umozliwia otrzymywanie czastek o réznym udziale objeto-
$ciowym nanorurek weglowych (stosujac rézne proporcje nanoru-
rekilepiszcza Na,SIiOs), jak rowniez praktycznie dowolnej granulacji
czastek, dopasowanej do réznych systemoéw podawania proszku
w procesach spawalniczych.

(1 zastrzezenie)
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(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakdw
(72) CZOSNEK CEZARY; JANIK JERZY F.

(54) Sposob otrzymywania porowatego kompozytu
typu SiC/C/SiC}

(57) Sposéb otrzymywania porowatego kompozytu typu
SICAC/SIC}, polega na tym, ze kompozyt C/SiC, zawierajgcy nano-
proszkowy weglik krzemu i wolny wegiel, poddaje sie mieszaniu
z polimerem krzemoorganicznym o sredniej masie czasteczkowej
rzedu od 800 do 10000, w obecnosci rozpuszczalnika organicz-
nego, przy czym zawarto$¢ wegla w kompozycie C/SiC wynosi
do 50% wagowych, a ilos¢ polimeru krzemoorganicznego w mie-
szaninie zkompozytem C/SiC wynosi 5 - 80% wagowych. Po homo-
genizacji z mieszaniny czesciowo odparowuije sie rozpuszczalnik or-
ganiczny, a z uzyskanej masy formuje sie droga prasowania ksztattki
0 pozadanych ksztattach. Nastepnie wytworzone ksztattki poddaje
sie suszeniu, po czym poddaje sie je kondycjonowaniu w atmosfe-
rze powietrza lub tlenu w temperaturze od 50°C do 300°C, w czasie
od 10 minut do 10 godzin. Z kolei ksztattki z usieciowanym poli-
merem krzemoorganicznym poddaje sie wygrzewaniu w atmos-
ferze gazu inertnego w zakresie temperatur od 500 do 1700°C
z szybkoscia ogrzewania od 0,5 do 30°C/min, po czym poddaje sie
je wygrzewaniu w wybranej temperaturze koricowej przez okres

od 0,5 do 10 godzin. Uzyskany produkt chtodzi sie wraz z piecem
do temperatury otoczenia albo przemieszcza sie do kolejnych stref
0 coraz nizszych temperaturach, otrzymujac mezoporowaty hierar-
chiczny kompozyt typu SICAC/SIC), w ktdrym czastki wyjsciowe-
go kompozytu C/SiC otoczone s3 warstewka wtoérnego weglika
krzemu SiC.

(3 zastrzezenia)
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(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakdw
(72) CZOSNEK CEZARY; JANIK JERZY F.

(54) Sposéb otrzymywania porowatego kompozytu
typu SiC/AC/SiCY/SiC

(57) Sposob otrzymywania porowatego kompozytu typu
SICAC/SICY/SIC, polega na tym, Zze kompozyt C/SiC, zawierajacy
nanoproszkowy weglik krzemu SiC i wolny wegiel C, poddaje sie
mieszaniu z polimerem krzemoorganicznym o $redniej masie
czasteczkowej rzedu od 800 do 10000, w obecnosci rozpuszczal-
nika organicznego, przy czym zawarto$¢ wegla w kompozycie
C/SiC wynosi do 50% wagowych, a ilos¢ polimeru krzemo-
organicznego w mieszaninie z kompozytem C/SiC wynosi
5 - 80% wagowych. Po homogenizacji z mieszaniny czesciowo
odparowuje sie rozpuszczalnik organiczny, a z uzyskanej masy
formuje sie drogg prasowania ksztattki o pozadanych ksztattach.
Nastepnie wytworzone ksztattki poddaje sie suszeniu, po czym
poddaje sie je kondycjonowaniu w atmosferze powietrza lub
tlenu w temperaturze od 50°C do 300°C, w czasie od 10 minut
do 10 godzin. Z kolei ksztattki z usieciowanym polimerem krze-
moorganicznym poddaje sie wygrzewaniu w atmosferze gazu
inertnego w zakresie temperatur od 500 do 1700°C z szybkoscig
ogrzewania od 0,5 do 30°C/min, po czym poddaje sie je wy-
grzewaniu w wybranej temperaturze koricowej przez okres
od 0,5 do 10 godzin. Uzyskany produkt chtodzi sie wraz z piecem
do temperatury otoczenia albo przemieszcza sie do kolejnych
stref o coraz nizszych temperaturach, otrzymujac mezoporowa-
ty hierarchiczny kompozyt typu SICAC/SIC}, w ktérym czastki
wyjsciowego kompozytu C/SiC otoczone sg warstewka wtérne-
go weglika krzemu SiC oraz nadmiarowego wegla, ktéry nie jest
pokryty warstewka SiC. W celu usuniecia nadmiarowego wegla
produkt poddaje sie kontrolowanemu utlenianiu w atmosferze
gazu utleniajacego w temperaturze od 400 do 1000°C w czasie
od 30 minut do 10 godzin albo kontrolowanemu nakrzemowa-
niu przy uzyciu SiO w atmosferze gazu obojetnego lub w préz-
ni w temperaturze od 1000 do 1600°C przez okres od 30 minut
do 10 godzin otrzymujac mezoporowaty hierarchiczny kompozyt
typu SICAC/SICY/SIC, w ktorym czastki wyjsciowego kompozytu
SIC/C/SIC} otoczone sg warstewka wtdérnego SiC.
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